
1.日時・会場 平成29年 10月 6日（金）　

工学研究科総合研究棟11F MD講義室

2.参加教員 長坂先生、佐藤先生、 平山先生、 森田先生

3.タイムテーブル ※発表 10分、　質疑 5分

時間 発表者 専攻

1  16:15-16:30 福田　健二 応用物理学 企業 東芝

2  16:30-16:45 早水　良明 知能デバイス材料学 プログラム内 川田研　（環境）

3  16:45-17:00 伊代田　浩太 知能デバイス材料学 プログラム内 貝沼研　（金属フロンティア）

4  17:00-17:15 陳　凌寒 知能デバイス材料学 プログラム内 朱研　（金属フロンティア）

平成29年度 10月　MDプログラム  ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ報告会

インターンシップ先



1.日時・会場 平成29年 10月 11日（水）　

工学研究科総合研究棟11F MD談話室

2.参加教員 長坂先生、佐藤先生、森田先生

3.タイムテーブル ※発表 10分、　質疑 5分

時間 発表者 専攻

1  16:00-16:15 山田　大貴 数学 海外 マックスプランク研究所　（ドイツ）

2  16:15-16:30 徳田　慎平 知能デバイス材料学 企業 新日鐵住金

3  16:30-16:45 柿沼　洋 知能デバイス材料学 企業 UACJ

4 16:45-17:00 山林　奨 化学 海外 　フィレンツェ大学　（イタリア）
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